Изменение свойств сегнетоэлектриков в АНБЗ

Цель эксперимента – получение исходных данных для разработки модели нарушений функционирования электронных устройств с сегнетоэлектриками в областях с изменяющейся размерностью пространства-времени, а также оценка возможностей использования сегнетоэлектриков как тест-объектов для определения границ геоактивных зон.

Объект – контрольный и опытный образцы ТГС-сегнетоэлектриков.

Измерительный прибор  - измеритель иммитанса МНИПИ Е7-20.

Методика измерения – стандартная.

Температура окружающей среды при измерении – 20-25 ºС. 

Результаты эксперимента
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Выводы
1. Исследование влияние условий АНБЗ на ТГС-сегнетоэлектрики показало:

- изменение свойств не только у опытного, но и у контрольного образца испытуемого объекта (изменение у контрольного образца до 3 раз превысило изменение  у опытного образца);

- уменьшение емкости опытных образцов в 2 раза;

- уменьшение емкости контрольных образцов до 6 раз;

- спонтанное увеличение емкости контрольных образцов до 8 раз между экспедициями.

2. ТГС-сегнетоэлектрики могут, предположительно, быть детекторами излучений АНБЗ.
Резюме: Выявлено анормальное поведение ТГС-сегнетоэлектриков в АНБЗ.






























































































































































































































































































